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OBJETIVOS GENERALES 
Presentación de los dispositivos y tecnologías de fabricación necesarias para la realización de los circuitos 
mixtos analógico-digitales. Introducción al diseño de amplificadores de transconductancia, amplificadores 
operaciones, comparadores y mezcladores. Estudio de la realización de filtros biquad y de filtros de orden 
superior y estudio de los convertidores analógico-digital 
. 

PROGRAMA 
CIRCUITOS MOS ANALOGICOS PARA EL PROCESADO DE SEÑAL. Comparación del procesado 
analógico y digital. Ejemplos de circuitos integrados mixtos, analógico-digitales. Introducción a la física de 
semiconductores. Tecnologías de fabricación de dispositivos nMOS y CMOS. Reglas de diseño de circuitos 
integrados analógicos y mixtos. 

DISPOSITIVOS MOS Y ELEMENTOS DE CIRCUITOS. Uniones PN y MS. Dispositivos MIS. Cálculo de la 
tensión de umbral. Transistores MOS. Modelos de lámina de carga. Efectos de canal corto en el MOS. 
Modelado del MOS en la simulación de circuitos. Modelos de transistores BJT y FET 

BLOQUES BASICOS DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES MOS. Llaves analógicas. Cargas 
activas. Referencias de tensión. Fuentes y sumideros de intensidad. Espejos de intensidad. Amplificadores 
MOS integrados de una etapa. Etapas amplificadoras cascodo. Amplificador fuente común. Seguidor de 
fuente.  

DISEÑO DE AMPLIFICADORES MOS DE TRANSCONDUCTANCIA. Etapas diferenciales con cargas 
activas. Diseño del amplificador de transconductancia(OTA). El amplificador OTA/CMOS de dos etapas. 
Compensación en amplificadores OTA/CMOS. Amplificadores de transconductancia cascodo y simétricos.  

DISEÑO DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES. Compensación indirecta del amplificador CMOS de 
dos etapas. Etapas de salida del amplificador operacional, clases A, B y AB. Amplificadores completamente 
diferenciales o balanceados.  

FILTROS DE CAPACIDADES CONMUTADAS. Integradores SC. Filtros SC de primer orden Amplificadores 
de capacidades conmutadas. Filtros SC Biquads. Filtros SC de Orden Superior. 

INTRODUCCION AL DISEÑO DE CIRCUITOS MIXTOS ASIC. Circuitos de muestreo y retención. Diseño de 
comparadores integrados. Comparadores conmutados. Conversión A/D y D/A. Convertidores A/D de alta 
velocidad y alta precisión. El convertidor sigma-delta. 
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CRITERIOS Y FORMA DE EVALUACIÓN 
Desarrollo de un tema de diseño de circuitos analógicos avanzados donde se pide aplicar los conocimientos 
obtenidos en clase, ampliar los mismos con la última bibliografía, proponer aplicaciones prácticas y realizar 
una presentación pública de dicho tema. 
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